3. Характеристики серии КР1554
3.1.
Технология     быстродействующих     КМОП     логических     интегральных
микросхем серии KP1SS
ПО "Интеграл" с 1987 года ведет разработку и изготовление микросхем быстродействующей серии КМОП логических ИС КР1554 по современной технологам, обеспечивающей сочетание малого потребления, характерного для КМОП схем, с высоким быстродействием, свойственного биполярным технологиям.
Микросхемы серии КР1554 изготавливаются по 1,4 мкм КМОП технологии с окисной изоляцией, пол и кремниевым затвором. Использование двухуровневой металлизации позволяет, наряду с уменьшением размеров кристалла, получить уменьшение амплитуды помех по шинам земли и питания. Микросхемы выпускаются в пластмассовых DIP корпусах с шагом 2,5 мм, количеством выводов от 14 до 24 и стандартным расположением выводов "питание", "земля" (в диаметрально противоположных углах корпуса).
3.2.
Технические характеристики
Широкий набор типономиналов микросхем.
Цоколевка микросхем совпадает с цоколевкой микросхем стандартных серий 74 (К155, КР1533 и т.д.) за исключением микросхем функциональных аналогов серии 4000 (К561, К176).
Стандартные КМОП входные/выходные уровни.
Высокая нагрузочная способность по выходу: выходной ток высокого/низкого уровня 24 мА.
Тактовая частота до 150 МГц.
Диапазон напряжений питания микросхем (2-6) В.
Возможность работы на шину с волновым сопротивлением 50 Ом.
Характеристики микросхем
· гарантируются при Ucc=(3,0-3,6) В, Ucc=5Β±10%;
· рабочий диапазон температур от -45°С до +85°С;
· высокая устойчивость к статическому электричеству;
· высокая устойчивость к защелкиванию.
3.3.
Рассеиваемая мощность
Низкая рассеиваемая мощность является основным преимуществом микросхем, изготовленных по КМОП технологии. В отличие от биполярных приборов, ток потребления которых в статическом режиме может достигать нескольких десятков мА, КМОП микросхемы имеют ток потребления в статическом режиме на три порядка меньше, чем у аналогичных биполярных маломощных ТТЛШ ИС (К531) и усовершенствованных ТТЛШ ИС с низкой потребляемой мощностью (КР1533). Ток потребления в статическом режиме КМОП вентиля определяется током утечки закрытых n- и р-канальных транзисторов. Ток потребления микросхем серии КР1554 в статическом режиме при Т-25°С составляет порядка 4 мкА для логических элементов и порядка 8 мкА для микросхем средней степени интеграции. Ток потребления увеличивается примерно в 2 раза на каждые 10°С увеличения температуры окружающей среды.
В динамическом режиме ток потребления состоит из трех составляющих: тока потребления в статическом режиме, тока перезарядки нагрузочной емкости CL, тока перезарядки внутренней емкости и сквозных токов. Составляющие тока, вызванные процессами переключения и перезарядки внутренних емкостей, трудно разделить, поэтому они рассматриваются совместно и определяются параметром CPD (внутренняя емкость).
